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MEMORIAS
SEMICONDUCT
ORAS

Introduccion.

ipologia general.

memorias ROM. ROM
con diodos o BJTs. ROM
con MOS. Programacion
de las memorias ROM.

Memorias RAM.

RAM estatica. RAM
dinamica.

[

seccidn que inaugura el cuerpo de un
texto. Su funcién es ofrecer al lector una
panoramica respecto de la totalidad del
escrito. En otras palabras, la introduccidn
es un punto de orientacion que le indica
al lector hacia donde se dirige el texto
que estad a punto de leer.

La ROM en la que se utilizan
diodos para almacenar datos se
denomina ROM de diodos.
Supongamos que queremaos
construir un circuito integrado
(Cl) que pueda almacenar
numeros binarios

conserva la informaciéon mientras
esté conectada la tension de
alimentacion, y suele emplearse
como memoria cache porque
funciona a gran velocidad. Otro tipo
de memoria, la RAM dindmica
(DRAM), es mas lenta que la SRAM y
debe recibir electricidad
periédicamente para no borrarse.

e debes incluir el enunciado

de la tesis, una o dos frases
que resuman el
argumento general y este
el espacio perfecto para
centrarte y mostrar
exactamente lo que
quieres decir sobre el tema

e ROM MOS esta dispuesto
de tal manera que durante
una operacioén de lectura
fluye una corriente desde
al menos una linea de
datos seleccionada de
entre una pluralidad de
lineas de datos

En la asignacién de
memoria estatica, la
memoria no se puede
cambiar mientras se
ejecuta un programa. En la
asignacion de memoria
dindmica, mientras se
ejecuta un programa, la
memoria se puede
cambiar
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